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https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

Каскадные схемы триодом с катодным сопротивлением
Tamm, P.; Eiskop, Ilmar X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 60-61 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Компенсационное управление операцией - облучения
Bachverk, Aleksander; Saks, Eva Автоматизация технологических процессов на базе применения управляющей
вычислительной техники : [тезисы докладов научно-технического семинара 1984 / с. 49-52
https://www.ester.ee/record=b1289375*est

Комплексный подход к системам проектирования элементов полупроводниковой и интегральной электроники
Rang, Toomas Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 149-165

Критические параметры эквивалентных моделей полупроводниковых приборов
Rang, Toomas Моделирование и управление в системах технической кибернетики 1987 / с. 72-76

Лавинное размножение носителей в кремниевых арсенид-галлиевых и фосфидиндиевых дополнительных PN-
переходах
Rang, Toomas; Velmre, Enn Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 3-13 : ил
https://www.ester.ee/record=b1549179*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/99cc4681-4aa3-466a-b6da-b76f575d0f1e
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Линейные и пространственные свойства точечных МДМ структур
Hinrikus, Hiie; Afinogenov, Vladimir; Soonurm, T. III Всесоюзная конференция "Физические основы регистрации и обработки
информации лазерным излучением" 1973 / с. 27

Математические модели и алгоритмы решения задачи оптимального оперативно-календарного планирования на
базе метода пространства состояний : на примере полупроводникового производства : автореферат ...
кандидата экономических наук (08.00.13)
Krist, Vello-Jüri; Ennuste, Ülo 1979 https://www.ester.ee/record=b1548580*est

Метод определения температуры в полупроводниковых приборах
Männama, Vello; Järvalt, Aldur Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 118-124

Методика анализа воспроизводимости технологических процессов изготовления силовых полупроводниковых
приборов
Annus, Arno; Voronina, J.; Kivistik, Alar; Pleskunin, V.; Post, R. Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 14
1976 / с. 145-154 : илл https://www.ester.ee/record=b2190768*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa35e320-87b1-405b-9cac-
3b90c51867d1

Методика анализа воспроизводимости технологических процессов изготовления СПП
Annus, Arno; Kivistik, Alar; Kõuts, R; Post, R.; Rähmi, S. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции,
посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 5-6 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Микрофотоприемники на основе зерен узкодисперсных порошков соединений AIIBVI
Lukjantšikova, N.; Mellikov, Enn; Nikitin, A.; Hiie, Jaan; Varema, Tiit; Iljina, Natalja II республиканская конференция по
фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках (Одесса, сент. 1982 г.) : тезисы докладов 1982 / с. 164-165
https://www.ester.ee/record=b2965051*est

Моделирование диффузионных процессов производства силовых полупроводниковых приборов
Annus, Arno; Bachverk, Aleksander Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 14 1976 / с. 139-144 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190768*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa35e320-87b1-405b-9cac-3b90c51867d1

Моделирование концентрации носителей заряда в полупроводниках
Rang, Toomas Исследования по прикладной квантовой электронике 1987 / с. 26-36

Моделирование технологических операций на участке боралюминиевой диффузии технологического процесса
производства силовых полупроводниковых приборов
Annus, Arno; Bachverk, Aleksander; Kalm, Evald; Kiitam, Andres; Võrk, Jaan Труды по электротехнике и автоматике :
сборник статей. 13 1975 / с. 187-192 : илл https://www.ester.ee/record=b2190710*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-
4bbb-9468-118f743cc87f

Моделирование технологического процесса кремниевых силовых полупроводниковых приборов на ЭВМ
Rang, Toomas; Velmre, Enn Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 107-112 : ил
https://www.ester.ee/record=b1328194*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b

Моделирование транспортных уравнений в полупроводниках
Rang, Toomas Исследования по прикладной квантовой электронике 1987 / с. 37-42

Некоторые вопросы построения численных моделей полупроводниковых приборов
Piroženko, Aleksander Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том
1 1987 / с. 128-130 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Низкотемпературная радиационно-стимулированная диффузия в технологии полупроводниковых приборов
Шишияну, Сергей; Шонтя, Виктор П. 35 научная конференция студентов втузов Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и
Молдовы : [Таллинн, 1991] : докдады. Секция математики [и др.] 1991 / с. 31-34: ил

О возможности использования эпоксидного компаунда ЭЗК-10 для герметизации силовых полупроводниковых
приборов
Arumäe, Heino; Viisimaa, Matti; Lohk, E.; Saulep, H. Применение эпоксидных компаундов в электротехнических изделиях :
обзор научно-исследовательских работ и производственного опыта 1969 / с. 76-85 : ил https://www.ester.ee/record=b1338807*est

О действии обратной связи при измерении коэффициента шума полупроводниковых приборов
Tammet, Heinar Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 9 1971 / с. 97-101 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190156*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/945ec07e-d7b0-466e-bc24-6ad904a829e9/

О методике исследования шумовых свойств полупроводниковых приборов
Vakepea, Peeter; Kuimet, Neeme; Tammet, Heinar Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной Дню
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радио 1974 / с. 44-45 https://www.ester.ee/record=b1294751*est

О моделировании участка механообработки кремния при создании АСУТП силовых полупроводниковых
приборов
Annus, Arno; Kalm, Evald; Kivistik, Alar; Rink, V.; Võrk, Jaan Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 13 1975
/ с. 193-202 : илл https://www.ester.ee/record=b2190710*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f

О параметрах квадратора на базе эффекта холла
Heinrichsen, Vladimir Труды по электротехнике : сборник статей. [1] 1962 / с. 43-58 : илл https://www.ester.ee/record=b2181576*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1d6e67d3-64f2-4cf1-8525-84f7658a6c4f

О точности косвенных методов определения максимальной температуры в полупроводниковых приборах
Männama, Vello; Järvalt, Aldur-Eduard Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ
1982 / с. 67-72 : ил https://www.ester.ee/record=b1339926*est https://www.etera.ee/zoom/121726/view?
page=3&p=separate&search=true&tool=search

Опыт разработки АСУТП в производстве полупроводниковых приборов
Puusepp, Märt; Haugas, K.E. Тезисы докладов республиканской конференции "Разработка и внедрение автоматизированных
систем управления технологическими процессами для повышения эффективности производства и качества выпускаемой
продукции" 1977 / с. 17 https://www.ester.ee/record=b1280771*est

Перспективы применения эпоксидных компаундов в конструкциях силовых полупроводниковых приборов
(СПП)
Arumäe, Heino Переработка и применение эпоксидных компаундов в электротехнике : сборник научно-технических статей
1975 / с. 7-10 https://www.ester.ee/record=b1311007*est

Повышение эффективности численных алгоритмов моделирования проводящего состояния силовых
полупроводниковых структур
Freidin, Boris; Rubinštein, M.J. Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 21-
26 https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Преобразователь перемещений нового типа с датчиком холла
Väljamäe, Gunnar; Tilk, Johan Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию
со дня изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 95 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных
полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Приближенный расчет коэффициента переноса носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного
рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР.
Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / lk. 87-94
https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Применение статистических методов для получения математических моделей технологических процессов в
силовой полупроводниковой промышленности
Bachverk, Aleksander; Sepp, A. Тезисы докладов республиканской конференции "Разработка и внедрение
автоматизированных систем управления технологическими процессами для повышения эффективности производства и
качества выпускаемой продукции" 1977 / с. 23 https://www.ester.ee/record=b1280771*est

Применение численных моделей для усовершенствования технологии производства силовых
полупроводниковых приборов
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые
методы и технологии микроминиатюрных элементов : сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная
технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Применение численных моделей при разработке полупроводниковых приборов и технологии их изготовления
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые
методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная
технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник
материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1
1978 https://www.ester.ee/record=b1273235*est
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Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник
материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 2
1978 https://www.ester.ee/record=b1273255*est

Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ
1982 https://www.ester.ee/record=b1339926*est https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search

Прогнозирование величины ударного тока при одномерном численном моделировании силовых
полупроводниковых структур
Velmre, Enn; Nurste, Ivar Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной
электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja
katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Köide I 1989 / с. 157-160 : ил
https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Разработка и применение программ анализа мишеней электронно-полупроводниковых приборов
Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.
Радиоэлектроника 1976 / с. 28-32

Разработка системы программного управления высокотемпературными операциями в производстве силовых
полупроводниковых приборов
Bachverk, Aleksander; Rähmi, S. Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с.
41-50 : илл https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики
1980 https://www.ester.ee/record=b1281890*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8e0abfe2-9020-4ebd-85d1-fd67de0d1b30

Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики
1980 https://www.ester.ee/record=b1264145*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/81bf2178-a9f8-417d-86c7-2000cca6a01e

Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики
1981 https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного
рекомбинационного излучения
Velmre, Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва, 24-26 ноября
1982 г 1982 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах
Vaher, G.; Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин,
1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Система адаптивного прогноза характеристик готовой продукции при производстве силовых
полупроводниковых приборов
Bachverk, Aleksander; Mikomägi, J.; Randma, R.; Saks, Eva Всесоюзная конференция "Теория адаптивных систем и ее
применения" : тезисы докладов и сообщений 1983 / с. 292-293 https://www.ester.ee/record=b2744461*est

Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом силового
полупроводникового производства
Annus, Arno; Lind, H.; Rink, V. Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио,
Таллин, 1977 1977 / с. 3-4 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Статистическая модель бороалюминиевой диффузии технологического процесса производства силовых
полупроводниковых приборов
Annus, Arno; Bachverk, Aleksander; Kalm, Evald; Kiitam, Andres Тезисы докладов республиканской научно-технической
конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 18 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Тиристорный частотно-управляемый МГД-привод
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